Задание 1.

· Назвать тип композита соответствующего указанной информации на пирамиде. 
· Составить таблицу классификации материалов матрицы. 
· Составить таблицу классификации материалов армирующего слоя.
	                     Матрица


	                Армирующий слой


Задание 2. Назвать число фаз технологии производства дисперсно-упрочненных и волокнистых композитов.   А) Одна   Б) Две  В) Три  Г) Зависит от типа композита     
	
	А
	Б
	В
	Г

	Дисперсно-упрочненые
	
	
	*
	

	Волокнистые
	
	
	
	*


Задание 3. 
Нанокомпозиты образуются:   А)  Получением  волокон с покрытием матричным металлом предварительно пропитанных жгутов, сеток и т.д.  Б)Введением наночастиц в матрицы  методом литографии путем ионного или молекулярного наслаивания В) Прессованием порошков методом спекания
	А
	Б
	В

	
	*
	


Задание 4.
Назвать классы нанообъектов:    А)  Первый класс   Б) Второй класс В)Одномерные  Г)  Двухмерные   Д) Трехмерные    Е)  В, Г, Д

	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е

	
	
	
	
	
	*


Оценка 5  -    при правильном ответе на 6 вопросов 

Оценка 4 -    при правильном ответе на 5 вопросов

Оценка 3 -    при правильном ответе на 4 вопроса

Оценка 2-    при ответе на 3 и менее вопросов        
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Словарь

Агломерация – способность частиц слипаться друг с другом.

Дислокации – смещение, перемещение.

Композиты – композиционные материалы, представляющие собой неоднородные системы, состоящие из двух или более фаз – компонентов, каждый из которых сохраняет свои свойства.

Нано – приставка, означающая десять в минус девятой степени (10-9) или одну миллиардную долю метра.

1 нанометр (нм) – одна миллиардная доля  метра.

Наночастицы, нанопорошки – объекты, у которых три характеристических размера, находятся в диапазоне до 100 нм.

Нанотрубки, нановолокна – объекты, у которых два характеристических размера,  находятся в диапазоне до 100 нм. 

Нанопленки – объекты, у которых один характеристический размер, находится в диапазоне до 100 нм. 

Нанотехнология – междисциплинарная  область фундаментальной и прикладной науки  и техники, ориентированная на получение устройств, роботов, веществ с наперед заданной молекулярной структурой, производя их атом за атомом  и позволяющая создавать абсолютно любые объекты, манипулируя отдельными атомами вещества.

Осциллятор (от латинского – качаюсь) – система, совершающая механические, электромагнитные  и другие колебания. 

Плазмоны –  коллективные колебания свободных электронов в металле.

Планарная фотолитография – способ образования на поверхности полупроводникового кристалла (подложки) маски с «окнами» определенной формы и размера, для последующего формирования элементов интегральных микросхем и других электронных приборов.

Эпитаксия – способ осаждения примесей на полупроводниках.

